Р О З К Л А Д                                                                                                                                                                                                 З А Т В Е Р Д Ж У Ю

 осінньої настановчої сесії  студентів 4 курсу  2018-2019н. р.                                                                                                                  Директор     
 Центру заочної та дистанційної форм навчання                                                                                                                                               _______       Н.О. Тугай
 Шосткинського інституту СумДУ                                                                                                                                                                         «_____» вересня  2018року   

	ДАТА
	ХТзт-51ш
	ХМзт-51ш
	СУз-51ш

	15 вересня

субота
	Хімія і фізика ВМС      -          лк. 8г

Шевцова Т.М.                      406
	
	Архітект.комп.сист. – лк.8г

Пата П.С.     411/2


	16 вересня

неділя
	 Композиційні ЕНМ  -        лк.8г.

Романченко А.М.               406


	Економіка      -   лк.8г

Тур О.М.           217
	Мікропроц.пристр.і сит. – лк 8г

Андрусенко О.О.      411/2

	17 вересня

понеділок
	Хімія і фізика ВМС      -          лк. 4г

Шевцова Т.М.                      406
	Економіка      -   .4г

Тур О.М.           217
	Пром.комп.мережі – лк.4г
Мозок Є.М.       411/2

	
	 Композиційні ЕНМ  -        лб.4г.

Романченко А.М.               406

	Процеси і апарати – лк.4г
Москаленко К.В.       217
	Проект.пристр.і сист.упр. – лк.4г
Мозок Є.М.       411/2

	18 вересня

вівторок
	Будова виробів               -        лк.4г.

Середа В.І.                          406         
	Маш.і апар.хім.вир. – лк.4г

Банишевський В.В.      217
	Мікропроц.пристр.і сит. – лб 8г

Андрусенко О.О.      411/2

	
	 Процеси і апарати        -        лк.4г.

 Середа В.І.                          406         


	Процеси і апарати – лк.4г

Москаленко К.В.       217
	

	19 вересня

середа
	 Внутр.балістика   -   лк. 4 г.

Середа В.І.                          406
	Осн.проект.в хім.вир-ві – лк.4г

Буллер М.Ф.        217
	Пром.комп.мережі – лк.4г

Мозок Є.М.       411/2

	
	 Процеси і апарати        -        лк.4г.

 Середа В.І.                          406         
	Процеси і апарати – лк.4г

Москаленко К.В.       217
	Проект.пристр.і сист.упр. – лк.4г

Мозок Є.М.       411/2

	20 вересня

четвер
	Процеси та апарати           -     лк.4г.     

Середа В.І.                          406
	Маш.і апар.хім.вир. – лк.4г

Банишевський В.В.      217
	Архітект.комп.сист. – лб.8г

Пата П.С.     411/2

	
	Внутр.балістика   -   лк. 4 г.

Середа В.І.                          406
	Осн.проект.в хім.вир-ві – лк.4г

Буллер М.Ф.        217
	

	21 вересня

п’ятниця
	Внутр.балістика   -   лб. 4 г.

Середа В.І.                          406
	Маш.і апар.хім.вир. – лк.4г

Банишевський В.В.      217


	Пром.комп.мережі – лк.4г

Мозок Є.М.       411/2

	
	Процеси та апарати           -     лк.4г.     

Середа В.І.                          406
	Процеси і апарати – лк.4г

Москаленко К.В.       217
	Проект.пристр.і сист.упр. – лк.4г

Мозок Є.М.       411/2

	22 вересня

субота
	Хімія і фізика ВМС      -          лк. 4 г., пр..4г

Шевцова Т.М.                      406
	Економіка      -   пр.8г

Тур О.М.           217
	Мікропроц.пристр.і сит. – лк 4г,пр.4г

Андрусенко О.О.      411/2

	23 вересня

неділя
	Процеси і апарати        -        лк.4г., пр..4г

 Середа В.І.                          406         
	Процеси і апарати – пр.4г,лб.4г

Москаленко К.В.       217

	

	24 вересня

понеділок
	Будова виробів               -        лк.4г.

Середа В.І.                          406         


	Осн.проект.в хім.вир-ві – лк.4г

Буллер М.Ф.        217
	Мікропроц.пристр.і сит. – лк 4г,пр.4г

Андрусенко О.О.      411/2

	
	Хімія і фізика ВМС      -          пр. 4 г.

Шевцова Т.М.                      406
	Процеси і апарати – лк.4г

Москаленко К.В.       217
	

	25 вересня

вівторок
	Процеси і апарати        -        пр.4г.

 Середа В.І.                          406         
	Осн.проект.в хім.вир-ві – пр.4г

Буллер М.Ф.        217
	Проект.пристр.і сист.упр. – лк.4г, пр.4г

Мозок Є.М.       411/2

	
	Будова виробів               -        пр.4г.

Середа В.І.                          406         
	Маш.і апар.хім.вир. – лк.4г

Банишевський В.В.      217
	

	26вересня

середа
	Хімія і фізика ВМС          -      лб.8 г.

Шевцова Т.М.              8, 2 корпус


	Осн.проект.в хім.вир-ві – пр.4г

Буллер М.Ф.        217
	Проект.пристр.і сист.упр. – пр.4г

Мозок Є.М.       411/2

	
	
	Процеси і апарати – лк.4г

Москаленко К.В.       217
	Архітект.комп.сист. – лк.4г

Пата П.С.     411/2

	27 вересня

четвер


	Хімія і фізика ВМС          -      лк.2 г., лб.2 г.

Шевцова Т.М.                       401  

 
	Маш.і апар.хім.вир. – лб.6г

Романько С.М.      2 корпус
	Пром.комп.мережі – лб.8г

Мозок Є.М.       411/2

	28 вересня

п’ятниця
	Процеси та апарати           -     лб.4г.     

Романько С.М.                             2 корпус
	Маш.і апар.хім.вир. – пр.6г

Банишевський В.В.      217
	Проект.пристр.і сист.упр. – лб.8г

Мозок Є.М.       411/2


  Початок занять: а) субота і неділя – 8.30; інші дні – 14.45.

           Директор ЦЗДФН   




                                                                 Т.М. Шевцова
